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摘要(译)

提供一种微型发光二极管的转移装置和转移方法。在微发光二极管的转
移过程中，控制磁流变液的状态，实现微发光二极管与转印头的物理连
接，增加微发光二极管与转印头之间的作用力，从而防止微发光二极管
的转移过程中的损坏，从而降低转移发光二极管的难度。而且，利用简
单的电磁装置来控制微发光二极管和转移头的连接和分离，简化了微发
光二极管的转移操作，以提高微发光二极管的转移效率。
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